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Interruptor unilateral de
silicio sus

Este es un dispositivo de tres terminales (anodo,
catodo y compuerta) el cual conduce en una sola
direccion de anodo a catodo cuando el voltaje en el
primero es mayor que en el segundo.es similar al
diodo de cuatro capas, sin embargo la presencia de
la compuerta le permite controlar su voltaje de
disparo por su caracter unidireccional es utilizado
para el control de SCR y para el control de TRIACS.
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Estructura y simbologia CUL

1) se puede observar las

A A Ao 4 capas de materiales
f semiconductores vy la
: AN presencia de la
N \ 6 _ compuerta en la capa N
: \ A S ademas de Zener entre
" I / \ compuerta y catodo,
N \ / . .
S 2) es el circuito
equivalente de un
K 0K oK i tiristor de puerta . de
1 2 3 anodo al que se asocia el
zener.

3) Simbologia comun 4
SUS en empaque TO298.
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Comportamiento CuL
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Este dispositivo comienza a conducir
cuando el voltaje entre anodo y
catodo alcanza un valor Vs el cual
tipicamente es de 6 a 10V. Después
uf de esto el voltaje cae dependiendo

de la corriente de conduccion. Hay
gue destacar que este dispositivo
seguira conduciendo mientras se
mantenga un voltaje por encima de

\,...h_‘, 0.7 y la corriente de conduccidon no

e e e e — caiga por debajo de la corriente
; 1 W, mantenimiento IH la  cual
v ! — : » Y

tipicamente es de 1.5mA. En e caso
gue se de una polarizacidén inversa
este dispositivo no conduce , sin
embargo tiene un limite de voltaje
inverso llamado Vr el cual puede
estar por el orden de los 30V. Si se
supera este voltaje entonces se
distribuye el dispositivo




Efecto de la compuerta CUL

Si aplicamos una diferencia de potencial entre la
compuerta y el catodo Se puede modificar
consideradamente la curva de operacion del SUS.
Una de la formas mas clasicas de hacer esto es
mediante un diodo zener entre la compuerta y el
catodo. De esta forma, el voltaje de disparo (Vs)
queda definido por:

Vs=Vz + 0.6V
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Disparador de tiristores en
general

* Circuito RC con SUS
para disparar un

m tiristor R1 carga C

°_}’d \J ?  hasta Vs, luego C se
descarga por el SUS,

oS L’p ¢, creando un pulso en

R, hasta que | se

) 5 hace menor de IH.




Hoja de datos cuL

A continuacion, se ﬁresentan los criterios relevantes que podemos
encontrar en datasheets de SUS, los valores mostrados son para la
familia 2N4987, 2N4989, 2N4989 y 2N4990

e Tension de disparo Vs =6 a 10V

Corriente en el momento de disparo Is= 0.5 mA

Tension de Manteamiento VH = aproximadamente 0.7 a 252 C
Corriente de mantenimiento IH = 1.5 mA Max.

Caida de tension directa (para If =200mA) = 1.75V

Tension Inversa VR = 30V

Pico de los impulsos V0=3.5 V min

* Temperatura de juntura Tj -65 a 1252 C

* De estos criterios se observa que este dispositivo opera para bajos
valores de corriente y de voltaje, de hecho, la maxima corriente que
este dispositivo maneja no es mas de 1 A.



M
G:CHAS
ACIAS

0
: <7

Cu
4&\\‘



